OEM:Siemens SDA5010 Data Sheet
”"-..,,~ .-""" 6 Bit-Analog-Digital-Wandler SDA 5010

Der SDAS010 ist ein ulraschneller A/D-Wandler mit 6-Bit-Auflosung. Neben einer
aubergewdohnlich hohen Abtastfrequenz von 100 MHz und einer hervorragenden Linearitat
zeichnet sich der SDA 5010 durch folgende Eigenschaften aus.

tion

ECL-kompatibel
Niedriger Verlustleistung 450 mW
Logikkompatible Speisespannung +5V; -52V

Abtastfrequenz 100 MHz
Auflosung 6 Bit (1.6%)"
Linearitat £1,/4 LSB2

Kein Sample und Hold erforderich
Dynamische Ansteuerung der Referenzeingange fur analoge Addition und Multiplika-

Auf Anfrage sind folgende Varianten® lieferbar:

® |5 mit nichtlinearer Wandlungscharakteristik vorgegebener Kennlinie
#® |5 mit beliebigem Ausgangscode (z. B. Graycode)

Typ | Bestallnummer l Gehdusebauform
SDAS010 | Q67000-Y621 | DIC16
Grenzdaten untere obers Einhaait
Grenze A Grenze B
Speisespannung U -0.3 6,0 v
Spaisaspannung - -6,0 0.3 W
Eingangsspannungen U, +Ug, —Ug| =3.0 3.0 W
Strobe Strobe _UE 0 Vv
Hysteresestauanung M 0 3.0 W
Spannungsdifferenz 0,0 —Q.5 0,5 )
Batrigbstemperatur U 0 70 C
Lagertemperatur T. -B& 125 "C

') Ein 7-tes Bit (Uberlaufausgang) ermoglicht die Erweiterung der Auflosung

) Gemessen b 50 MHz
1) Konditionen bei Anfrage
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AnschluBanordnung Anschl, | Symbol | Funktion
{Ansicht von oben) 1 O. Analogmasse
2 +Lhg positive Referenzspannung (<+2,5V)
O Dy Dy O D, Dy D, D 3 [ analoger Signaleingang (max. +2,5V)
®B 1B W 1 2 [/ 4 =L negative Referenzspannung (>-2.5V)
oM o Hysteresesteuerung (0V bis + 2,6 V)
6 Strobe | Strobesingang (ECL)
7 + L positive Speisespannung (+5V)
j 8 -Lfg negative Speisespannung (—5.2 V)
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Kenndaten untere typ obere Einkeit
Granze A Grenze B l
Stromversorgung
pos. Speisespannung + Ui 45 5.0 L W
neq. Speisespannung =Ly -B.7 =52 =-4.7 1)
Swomaufnahme
bai +LU=+50V; U 2-Up I 30 &0 ma,
bei _UEL -5.2V; U:u.é_ULE -‘5, 55 80 s
Analogteil
Signaleingang
max, E'i“'Eli'"'ElﬁF‘a“ nung UII. max _UIH min + uﬂ max v
Ullr'!a.l=|+ulﬂrr.n:_ _UIHmml 5 W
Uy, fir 6 Bit Auflosung 0.3 v
Ly, fiir 1/2 LSB Linearitat 1.2 0.6 L)
L/, fiir 1/4 LSB Linearitat 24 1.2 v
Eingangsstrom
bei U=+ U5 in Sample Mode ha 150 500 119
bei U, <=U\g in Sample Mode ha 10 10 [T
_Um"':um‘c‘brm in Hold Mode Na =10 10 |.I.A
Eingangskapazitat
bai U\ <=Ll Cia 25 pF
Referenzeingange
pos. Referenzspannung + L -2 2.5 W
neg. Referenzspannung T 25 2 ')
Referenzwiderstand G4 R 96 128 196 0
Digitalteil
Strobeeingang
H-Eingangsspannung Uy =11 -0.9 -0,6 vV
L-Eingangsspannung Uy =20 -1.7 =18 W
H-Eingangsstrom I 5 30 100 pA
L-Eingangsstram I L] 30 100 .y
Datenausgange (100 {1 gegen -2V}
H-Ausgangsspannung Ugn -11 -0.8 -0.7 | W
L-Ausgangsspannung U =20 -1.7 =1.5 v
Dynamischa Paramater
Aperturezeit iy 2 ns
Aperture Jitter 25 ps
Istrobe 10 5 ns
Signalibergangszeit Fruva B 15 ns
Signaliibergangszeit g B 15 ns
Abtastfrequenz Fevrcbn 110 MHz
Bandbreite {-3dB im Sample Mode) B 140 MHz
Erholzeit
{bei 1V Analog-Spannungssprung) t 5 ne
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Impulsdiagramm des Strobe-Einganges
und der Daten-Ausgéinge
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" Leitungen als Mikrostrip ausgefihrt
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